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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON POROSEN SUBSTRATEN SOWIE BEHANDELTES SUBSTRAT
UND DESSEN VERWENDUNG

(57) Abstract: The present invention relates to a method for treating porous substrates. In the method, at least one surface of a porous
carbon-containing substrate is first provided with at least one silicon coating by applying at least one aqueous suspension comprising
silicon particles, at least one binder and water to the at least one surface and then subjecting it to a drying process. The at least one
silicon coating is then subjected to at least one heat treatment in which the silicon coating melts to form a melt which infiltrates into the
pores of the porous carbon-containing substrate, wherein silicon contained in the melt is at least partially converted into silicon carbide.
The present invention also relates to a treated substrate and use thereof.

(57) Zusammenfassung: 1 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT...e.V. 239PCT 3321 Zusammenfassung Die vorliegende Erfindung
betrifft ein Verfahren zur Behandlung von porésen Substraten. Im Verfahren wird zunéchst mindestens eine Oberfliche eines pordsen
kohlenstoffhaltigen Substrats mit mindestens einer Silicium-5 Beschichtung versehen, indem mindestens eine wassrige Suspension
umfas- send Silicium-Partikel, mindestens ein Bindemittel und Wasser auf die min- destens eine Oberflache aufgebracht und danach
einem Trocknungsprozess unterzogen wird. Die mindestens eine Silicium-Beschichtung wird dann min- destens einer Warmebehand-
lung unterzogen, bei welcher die Silicium-10 Beschichtung zu einer Schmelze aufschmilzt, die in die Poren des pordsen koh- lenstoff-
haltigen Substrats infiltriert, wobei in der Schmelze enthaltendes Sjli- cium zumindest teilweise in Siliciumcarbid umgewandelt wird.
Ferner betrifft die vorliegende Erfindung auch ein behandeltes Substrat sowie dessen Ver- wendung. 15



